
















































专利名称(译) 多畴液晶显示器及其薄膜晶体管基底

公开(公告)号 CN100367096C 公开(公告)日 2008-02-06

申请号 CN02828715.0 申请日 2002-07-22

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 洪性奎
金熙燮
申暻周

发明人 洪性奎
金熙燮
申暻周

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1368 G02F1/139

CPC分类号 G02F1/133707 G02F2001/133761 G02F1/1393 G02F2201/128 G02F2001/134381

代理人(译) 李晓舒
魏晓刚

审查员(译) 钟杰

优先权 1020020019244 2002-04-09 KR

其他公开文献 CN1625713A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

在绝缘基底上形成栅极线，并形成与栅极线交叉的数据线。栅极线和数
据线彼此绝缘并交叉，以限定象素区。在每个象素区中形成包括栅电
极、源电极和漏电极的三个端子的薄膜晶体管。在每个象素区中还形成
方向控制电极和象素电极。薄膜晶体管切换方向控制电极。象素电极电
浮置并与方向控制电极电容性耦合。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/66e45dba-e67b-498a-b4da-c852824c8e3c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029707676/publication/CN100367096C?q=CN100367096C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100367096C

